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Aktif devre uygulamalarında kullanılmak üzere  bir DO-OTA (dual çıkı lı OTA) 
devresi tasarlanacaktır. Devre ±2.5V’luk simetrik kaynakla beslenecektir.           
ISS 00µA’lik kutuplama akımında (Üst sınır 00µA) e imlerin gm = 50µA/V 
olması istenmektedir.  

Yukarıda belirtilen çalı ma noktasında 

� E imin band geni li i f3dB > 50 MHz, 

� Giri  i aretinin lineer de i im aralı ı

- .8V VIN .8V

� Çıkı  direnci,  

RO+,  RO- > 0 MΩ

olacaktır. 

a- Devreyi 0.5 µm CMOS teknolojisini kullanarak tasarlayınız,  tranzistorların
boyutlarını belirleyiniz. 

SPICE benzetim programı yardımıyla devrenin 
b- dc akım geçi  karakteristi ini çıkartınız; (kutuplama akımı parametre olarak 
alınacaktır), 
b- dc gerilim geçi  karakteristi ini çıkartınız; (kutuplama akımı parametre olarak 
alınacaktır), 
c- gm  ve gm2 geçi  iletkenliklerinin ISS kutuplama akımı ile de i imlerini 
(kutuplama akımı ba ımsız de i ken olarak alınacaktır, gm = gm  (ISS), gm2 = 
gm2(ISS), 
d- gm  ve gm2 geçi  iletkenliklerinin frekansla de i imini (kutuplama akımı
parametre olarak alınacaktır), 
e- ZO+ ve ZO- çıkı  empedanslarının frekansla de i imini (kutuplama akımı
parametre olarak alınacaktır), her kutuplama akımı için çıkı  direncini ve çıkı
kapasitesini belirleyiniz, 

Elde etti iniz sonuçları yorumlayınız, öngördü ünüz hedeflere ula ıp
ula amadı ınızı ara tırınız. 


